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Re: Oponentni posudek dizertacni prace Mgr. Milana Bousy

PfedloZena dizertacni zprava s nazvem ,,Pfiprava a charakterizace nanomateriall pro elektrochemické
ukladani energie” je komentovanym souborem 4 publikaci vybranych z celkem 15 publikaci Mgr. Bousy
(jedna z podanych publikaci uvedenych v dizertaci byla mezitim publikovana). U tti z pfiloZenych publikaci je
Mgr. Bousa prvnim autorem. Podle WoS ziskaly publikace M. Bousy celkem 138 cizich citaci, z toho 50 pro
vybrané publikace.

Uvodni text o rozsahu 44 stran véetné 101 odkazd na soudobou literaturu obsahuje v prvni ¢asti (cca 1/2)
prehled metod ptipravy grafenovych vzork(, popis elektronickych vlastnosti, charakteristické prvky
Ramanovskych spekter a jejich interpretaci. Specidlni pozornost je vénovana vlivu mechanického pnuti a
dopovani na vlastnosti grafenu, které jsou predmétem experimentt dizertanta. Kratce je také popsan
triphylite (LiFePQs, LFP), ktery je v kombinaci s oxidovanym grafenem studovan jako kandidat pro Li-iontové
baterie.

Po této Uvodni ¢asti jsou popsany cile doktorské prace a po nich nasleduje souhrn dosazenych vysledkd.

Prehled vysledkl ziskanych v rdmci dizertace je popsan v kapitole 3, ktera se odkazuje na prislusné
publikace v pfilohach. Vysledky pro redukci FLGO a GNP jsou opfeny o in-situ Ramanovskou spektroskopii
béhem voltametrickych experimentd, srovnavany s vysledky XPS a interpretovany v rdmci modelu
amortizaéni trajektorie. Praktické disledky pak tyto vysledky maji v kompozitu LFP/FLGO, kde pfitomnost
FLGO aktivuje LFP a kde byly vysledky potvrzeny srovnanim s IC spektry. Dal3i prace byly vénovany vlivu
jednoosého pnuti na fononova spektra a struktury grafenovych jedno a dvojvrstev, véetné srovnani pfenosu
pnuti v obou pfipadech. Popis posledni vioZené publikace obsahuje vektorovou analyzu zmén G-2D pasU pfi
dopovani a mechanickém jednoosém napinani pro grafen prekryty rdznymi polymery, a to jak pro bodova,
tak pro 2D pozorovani. Porovndani ukazuje, jak se zprohybana vrstva grafenu narovnava pnutim a jak to
ovliviiuje koncentraci nosicll. Prace vyustila v novou experimentalni metodu spojujici mechanické napinani
vrstev a soucasnym pozorovanim Ramanovskych spekter a s elektrochemickym mérenim v mikrokapce
elektrolytu (ktera soucasné tvori soucast optické soustavy).

Vybrané publikace tvofi celek propojeny pouzitim Ramanovy spektroskopie a jeji peclivou interpretaci, v
duchu tradice pracovisté.

Zaveéry prace kratce shrnuji vysledky. V této ¢asti by se nabizela diskuse o moznych mechanickych vlivech
zpUsobenych bobtnanim materidld pfi nabijeni a vybijeni lithiovych ¢lankd, znamém napft. pro kiemikové
anody. Do diskuzni ¢asti obhajoby proto navrhuji pravé téma mozného vlivu pnuti na grafenové
komponenty pfi mechanickych zménach v lithiovych bateriich (viz napf. M.J. Loveridge et al, Towards High
Capacity Li-ion Batteries Based on Silicon-Graphene Composite Anodes and Sub-micron V-doped LiFePO4
Cathodes, Sci Rep. 6 (2016). doi:10.1038/srep37787.
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Po formalni strance je prace prakticky bezchybna (snad jediny preklep, ktery by si zaslouzil opravu, je na str.
10 ve 2. odstavci, kde text v zavorce forming the Dirac coins ma spravné obsahovat Dirac cones). Text je
psan stylové péknou angli¢tinou. Prace obsahuje i vitany seznam zkratek a jejich znéni i vSechny potrebné
formalni ndlezZitosti (abstrakta, prohlaseni o autorskych podilech, plny seznam autorovych publikaci).

MuUj zavér je, Ze Mgr. M. Bousa prokazal schopnost samostatné védecké prace a dosahl pozoruhodnych
vysledk( na mezinarodni Urovni, a proto doporucuji jeho dizertacni praci k obhajobé a na zakladé jejiho
uspésného pribéhu udéleni titulu Ph.D..
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